Laboratorio Avanzado. Acoplamiento luz — materia y resonancias de Fano a partir de la
birrefringencia de nanocompositos metalicos anisotrépicos.

Los objetivos son:

- Estudiar el acoplamiento luz — materia a escala nanométrica.

- Relacionar la simetria de un material con su respuesta dptica.

- Montar de forma experimental y analitica la técnica para medir birrefringencia de materiales.

- Determinar la birrefringencia de nanocompositos metalicos y semiconductores anisotrépicos en
el rango de 300-800 nm.

Brevemente, la descripcion de la practica es:

- Se abordaran las bases del acoplamiento luz — materia desde la formacidn del plasmdn localizado
y su dependencia con la simetria del sistema fisico.

- Esta dependencia puede causar la aparicién de Resonancias de Fano, por lo que se abordara este
tema a partir del estudio de nanocompositos anisotrdpicos.

- Se estudiaran los fundamentos fisicos del fendmeno de birrefringencia.

- Se montard la técnica para medir birrefringencia de materiales de forma experimental y se
estudiard su base tedrica.

- Se determinard la birrefringencia de nanocompositos metalicos y semiconductores anisotrépicos
en el rango de 300-800 nm.

- Se elaborara el reporte respectivo de acuerdo al formato que se proporcionara al principio del
maddulo.
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